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1. Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen

Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant

vergleichbar sind und der bei Raumtemperatur erhdltlich

ist, dadurch gekennzeichnet, daB es die folgenden

Verfahrensschritte aufweist:

b)

c)

d)

Reinigen und Entfetten der &uBeren Oberfldche des
festen Substrats;

Einbringen des Substrats in eine erste, im
wesentlichen geerdete Kammer, mit einer
Vorrichtung, die auch eine Ionenquelle mit bezogen
auf die Erde hoher positiver Spannung sowie einen
Pfad zwischen der Ionenquelle und der ersten
Kammer umfaBt, in welchem mindestens ein Satz
elektrostatischer Linsen und ein magnetischer
Massenseparator angeordnet sind;

Aufbauen eines Vakuums in der Vorrichtung in der
GréBenordnung von 10°° bar;

Erzeugen eines ersten Ionenstrahls mit C*, CH,®
(n<5) in der Ionenquelle bei einer bezogen auf die
Erde hohen positiven Spannung;

Formen und Fokussieren des ersten Ionenstrahls mit

dem Satz elektrostatischer Linsen;
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£) Homogenisieren des ersten Ionenstrahls mit dem
magnetischen Massenseparator, der geeignet ist,
die nicht erwlinschten Ionen abzulenken, so daB ein
zweiter ITonenstrahl mit hydrierten
Kohlenstoffionen eines einzigen Typs entsteht;

g) Einwirken des zweiten homogenisierten Ionenstrahls
im Massenseparator auf die Oberfl&che des
Substrats, bis es mit einem Film bedeckt ist,

dessen Eigenschaften denen von Diamant gleichen.

Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant
vergleichbar sind nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die in Schritt d) verwendete
Ionenquelle eine zweite Kammer mit bezogen auf die Erde
positiver Spannung aufweist, die mit einem Nadelventil
versehen ist, durch welches Methan kontrolliert
zufﬁhfbar ist und in der ein thermoemittierender heiBer
Faden mit bezogen auf die Wénde der zweiten Kammer
negativer Spannung angeordnet ist, dem Erzeugen von
Elektronen geeignet ist, so daB ein Lichtbogen zwischen
dem Faden und den Wanden aufgebaut wird, der die
Methanmolekiile ionisiert und fragmentiert und ein

Plasma aus C*, CH,” und CH,* erzeugt.

Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant

vergleichbar sind nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
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gekennzeichnet, daf der zweite Strahl hydrierter
Kohlenstoffionen eines einzigen Typs ein Strahl von

CH,*-Ionen ist.

Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant
vergleichbar sind nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB die Ionen des zweiten
Ionenstrahls aufgrund der durch die bezogen auf die
Erde positive Spannung verursachten Beschleunigung

Energien in der GréBenordnung von 30 keV aufweisen.

Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant
vergleichbar sind nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat stdndig
gedreht wird, um eine vollstéhdige Bedeckung seiner

Oberfldche zu erreichen.

Verfahren zum Herstellen.eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant
vergleichbar sind nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Schritt g) das
feste Substrat in einem Losemittel geldst wird, so daB
man einen selbsttragenden Film mit Eigenschaften

erhdlt, die denen von Diamant gleichen.
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Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant
vergleichbar sind nach einem der Anspriich 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Schritt g) das
feste Substrat geschmolzen wird, so daB man einen
selbsttragenden Film mit Eigenschaften erhdlt, die

denen von Diamant gleichen.

Verfahren zum Herstellen eines Films auf einem festen
Substrat, dessen Eigenschaften mit denen von Diamant
vergleichbar sind nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Strahl
hydrierter Kohlenstoffionen eines einzigen Typs ein

Strahl von CH,-Ionen ist.

Beschichtete feste Kdrper, erhalten aus einem festen
Substrat durch Anwendung des Verfahrens nach einem der
Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das
computeranalysierte Ramanspektrum des entstandenen
Films zwei Peaks aufweist, von denen einer bei ungefdhr

1295 cm™ liegt.

Selbsttragender amorpher Kohlenstoffilm, erhalten durch
das Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, daB das computeranalysierte
Ramanspektrum dieses Films zwei Peaks aufweist, von

denen einer bei ungefdhr 1295 cm™ liegt.
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